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Auf den Bescheid vom 23.06.2004: 
Aniiegend werden 

/ neue Patentanspruche 1 und 13 bis 38 /'/^ 



uberreicht. die anstelle der bisherigen Patentanspruche 1 und 13 
bis 51 dem Internationalen Vorlaufigen Prufungsverfahren zu 
Grunde gelegt werden sollen. In den neuen Patentanspruchen sind 
die nichtrecherchierten Patentanspruche gestrichen worden. Im 
neuen Patentanspruch 1 sind Merkmale der bisherigen Patentan- 
spruche 1 und 13 sowie der Beschreibung Seite 7, Zeilen 5 bis 7 
und Zeilen 29 bis 34 und Seite 1 1 , Zeilen 28 und 29 enthalten. Die 
bisherigen Patentanspruche 13 und 22 bis 25 sind gestrichen wor- 
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den, Soweit erforderlich wurden die Patentanspruche umnummeriert und ihre Ruck- 
bezuge angepasst. 

Neuheit 

Die internationale Recherchenbehorde hat in der "Aufforderung zur Zahlung zusatz- 
licher Gebuhren" vom 27.06.2003 die folgende Feststellung getroffen: 

"Der Gegenstand der unabhangigen Anspruche 1, 18. 19-22, 38 unter- 
scheidet sich vom Stand der Technik in der Ausgestaltung der Vielzahl der 
' Elektroden zur Detektion von einer Vielzahl von Bioanalyten. Das besondere 
technische Merkmal. STF1, besteht in der Anpassung des Sensorelements 
als platzsparender Biochip-Array (beispielsweise zur DNA Sequenzanalyse). 
da durch die Ableitung der Elektroden durch den Chip die fachublichen gro- 
(ien Elektrodenableitungen auf dem Chip-array entfallen." (Hervorhebung 
hinzugefugt) 

Die Neuheit ist damit amtlicherseits bereits bestatigt worden. 

D1 betrifft eine Vielzahl langlicher leitfahiger Fasern, welche in einem sich entlang 
der Fasern erstreckenden Isoliermaterial aufgenommen sind. Die D2 offenbart eine 
Elektrode aus Carbon-Fasern und einem diese Fasern umhullenden nicht leitfahigen 
Material, wobei die Enden der Fasern in Aussparungen des Materials verborgen 
sind. Weder die D1 noch die D2 offenbart in Form eines Elektrodenfelds (Arrays) 
angeordnete Elektroden auf einer als flacher Grundkorper ausgebildeten Platte in 
Form eines Chips. Ein Chip ist eine kleine Platte mit elektronischen Mikrostrukturen, 
wie z.B. Elektroden. Der Gegenstand des neuen Patentanspruchs 1 ist neu gegen- 
uber D1 und D2. 

Aufier der D4 offenbart keine der in dem ersten schriftlichen Bescheid vom 
23.06.2004 genannten Druckschriften einen Chip. 

Die Elektrodenanordnung gemaft der D4 kann als Biosensorchip ausgestaltet sein. 
Der Biosensorchip enthalt einen Sensor, der Elektroden aufweist, die auf einer Iso- 
latorschicht angeordnet sind (Seite 17, Zeilen 12 bis 18). Auf den Elektroden konnen 
DNA-SondenmolekCile aufgebracht sein. An den Elektroden sind Elektrodenan- 
schlusse vorhanden, an denen das an der Elektrode anzulegende elektrische Po- 
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tential zugefuhrt werden kann. Die Elektrodenanschlusse konnen mit einer inte- 
grierten elektrischen Schaltung innerhalb des Chips verschaltet sein. Die D4, und 
insbesondere die schaltplanartigen Darstellungen der Figuren 1A bis 2B offenbaren 
nicht, wie die Elektrodenanschlusse (104. 105, 204, 205) raumlich an die Elektroden 
angeschlossen sind. Das gilt auch fur die in den Figuren Fig. 4 und Fig. 5 darge- 
stellten elektrischen Anschlusse (104, 403, 404, 504 und 505). Da die beispielsweise 
in den Fig. 8A bis 8C dargesteilten Elektroden jeweils nur die oberste Schicht des 
Biosensorchips offenbaren, ergibt sich daraus zwangslaufig, dass daran innerhalb 
des Biosensorchips, zumindest seitliche. Ableitungen angeschlossen sind. Die 
Strukturen der Elektrodenanordnung gemali der D4 sind durch Auftragen und Ab- 
tragen von Schichten auf einem Silizium-Substrat aufgebaut. Die Elektroden sind 
nicht von der zweiten Seite des Silizium-Substrats her elektrisch kontaktierbar. 

Der Gegenstand des neuen Patentanspruchs 1 ist somit auch neu gegenuber D4. 

Der elektrochemische Sensor gemali der D3 ist kein Chip und weist keine Analyt- 
spezifische Beschichtung auf. Der Gegenstand des neuen Patentanspruchs 1 ist 
somit auch neu gegenuber der D3. 

Die Verwendung gemafi dem neuen Patentanspruch 30 ist neu, well die erfindungs- 
gemaRe Vorrichtung neu ist. 

Erfinderische Tatigkeit 

Die D4 wird als nachstliegender Stand der Technik erachtet, well von den im ersten 
schriftlichen Bescheid genannten Druckschriften nur die D4 einen Chip betrifft. Die 
D4 offenbart eine Elektrodenanordnung mit immobilisierten DNA-Sondenmolekulen 
zur Erfassung von Biopolymeren durch Messung eines Impedanzsignals. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von diesem Sensor dadurch, 
dass eine Vielzahl von Elektroden in Form eines Elektrodenfelds (Array) auf einer 
ersten Seite einer Platte angeordnet und uber die Platte durchspannende elektrische 
Leiter von einer zweiten Seite der Platte her elektrisch kontaktierbar und einzein 
ableitbar sind, wobei die Vorrichtung selbst keine Ableitungen aufweist. 

Der Verzicht auf jegliche Ableitung bei gleichzeitiger Kontaktierbarkeit von der 
zweiten Seite der Platte her ermoglicht einen so einfachen und kostengunstig herzu- 
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stellenden Aufbau der erfindungsgemalien Vorrichtung, dass diese zum einmaligen 
Gebrauch geeignet ist. Daruber hinaus ermoglicht es das Entfallen seitlicher Ablei- 
tungen, eine hohe Dichte an Elektroden bereit zu stellen. weil zwischen den Elektro- 
den kein Raum fur Ableitungen freigelassen werden muss. Die hohe Elektroden- 
dichte ist ohne aufwandige Multilayer-Technik erreichbar. Die Elektrodenanordnung 
kann dadurch sehr platzsparend ausgebildet werden. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Anordnung einer Vielzahl von Elek- 
troden zur Detektion einer Vielzahl von Analyten bereit zu stellen, welche einfach 
und damit kostengunstig herzustellen ist und dennoch eine hohe Elektrodendichte 
ermoglicht. 

Die Erfindung lost die Aufgabe dadurch, dass die Elektroden zumindest teilweise 
eine Analyt-spezifische Beschichtung oder Analyt-spezifische Molekuie mit zumin- 
dest teilweise unterschiedlicher Spezifitat aufweisen, auf einer als Chip ausgebilde- 
ten Platte in Form eines Elektrodenfelds (Array) angeordnet sind und uber die Platte 
durchspannende elektrische Leiter von einer zweiten Seite der Platte her elektrisch 
kontaktierbar und einzein ableitbar sind. 

Hinweise auf diese erfindungsgemalie Losung sind der D4 nicht zu entnehmen. Die 
D4 offenbart als Substrat in den dargestellten Verfahren zur Herstellung von Metall- 
elektroden Silizium, insbesondere einen Silizium-Substrat-Wafer, Dieses Substrat 
wird mit den aus der Herstellung integrierter Schaltkreise ubiichen Verfahren, wie 
Photolithographie, Nassatzen usw., bearbeitet. Die Herstellung eines solchen Chips 
ist teuer und aufwandig. Die Strukturen der Elektrodenanordnung gemali der D4 
werden durch Auftragen und Abtragen von Schichten auf einem Silizium-Substrat 
aufgebaut. Das Silizium-Substrat wird dabei aber nicht Durchbrochen oder Durch- 
bohrt. Es ist nicht bekannt. Siliziumchips herzustellen. welche den Chip durchspan- 
nende von der Unterseite des Chips her kontaktierbare elektrische Leiter aufweisen. 
Um eine hohe Elektrodendichte bei einem solchen Chip zu erreichen, muss ein 
mehrschichtiger Aufbau gewahit werden, um Ableitungen innerhalb des Chips in 
mehreren Lagen zu ermoglichen. Die Erfindung beschreitet hier einen neuen Weg, 
indem ein Elektroden-Array-Chip vorgesehen ist, bei welchem die Elektroden durch 
den Chip durchspannende elektrische Leiter von der anderen Seite des Chips her 
elektrisch kontaktierbar und einzein ableitbar sind. Eine hohe Elektrodendichte kann 



DR, GASSNER & PAR 



ohne eine aufwandige Multilayer-Technik bereitgestellt werden. Hinweise auf diese 
erfindungsgemalie Losung sind der D4 nicht zu entnehmen. 

Ausgehend von der D4 liegt eine Kombination mit der D3 fern. Der D3 liegt nicht die 
Aufgabe zu Grunde, eine hohe Elektodendichte bei einem Chip mit in Form eines 
Elektrodenfelds (Array) angeordneten Elektroden zu ermoglichen. sondern einen 
robusten Sensor fur eine Temperatur-Puls-Voltammetrie-Messung in einenn L6- 
sungsmittel bereitzustellen. Die D3 betrifft einen elektrochemischen Sensor mit 
elektrisch heizbaren Elektrodenflachen. Die Elektroden sind konzentrisch auf der 
Oberflache einer Mehrlagenkeramik angeordnet und werden von der Ruckseite der 
Mehrlagenkeramik her kontaktiert. Durch die Kontaktierung von der Ruckseite ist ein 
problemloser elektrischer Anschluss der Elektroden auf der dem Losungsmittel ab- 
gewandten Seite moglich. 

Aus der D3 ist nur die konzentrische Anordnung der Elektroden bekannt und mit 
einer solchen Anordnung ist eine hohe Elektrodendichte nicht zu erreichen. Aulier- 
dem besteht die Lehre der D3 darin, eine offensichtlich auf Temperaturen uber dem 
Siedepunkt des Losungsmittels beheizbare Elektrode bereitzustellen (D3, Spalte 1 , 
Zeilen 15 bis 51). Ein derartiges Aufheizen der Elektrode ist nicht mit einer Analyt- 
spezifischen Beschichtung oder Analyt-spezifischen Molekulen der Elektrode ver- 
einbar, da diese beim einem Beheizen der Elektroden zerstort werden wurden. Das 
Aufheizen ist auch mit einem Chip auf Siliziumbasis nicht vereinbar, weil dieser da- 
durch auf Dauer zerstort werden wurde und nicht robust ware. 

Der Fachmann wurde die Lehre der Durchkontaktierung der Mehrlagenkeramik nicht 
auf die aus der D4 bekannte Vorrichtung anwenden, weil Siiiziumchips nicht von der 
Ruckseite her kontaktierbar sind, sondern immer ein durchgehendes Silizium- 
Substrat aufweisen. Umgekehrt wurde der Fachmann die Lehre aus der D4, einen 
Chip mit einem Elektroden-Array vorzusehen, nicht auf den aus der D3 bekannten 
robusten Sensor anwenden, weii die zu dessen Herstellung geeignete Mehrlagenke- 
ramik kein geeignetes Material darstellt, um elektrionische Mikrostrukturen zu reali- 
sieren und dadurch eine hohe Elektrodendichte zu ermoglichen. Hinweise auf eine 
Kombination der Lehren fehlen sowohl in der D3 als auch in der D4. Selbst wenn der 
Fachmann die Lehren der D3 mit den Lehren aus der D4 kombinieren konnte, wur- 
de er es nicht tun, denn ihm fehit dazu jeder Anreiz. 
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Der Gedanke, dass durch die Platte durchspannende elektrische Leiter mit gerin- 
gem Aufwand ein Chip mit einer hohen Elektrodendichte realisierbar ist, ist weder 
der D3 noch der D4 zu entnehmen. Selbst wenn die Lehren aus der D3 mit den Leh- 
ren aus der D4 kombiniert werden wurden. ware daher der erfindungsgemalie Ge- 
danke nicht nahe gelegt. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht auf erfinderischer 
Tatigkeit. 

Hinweise auf eine Messvorrichtung gemafi dem neuen Anspruch 17 sind dem Stand 
der Technik ebenfalls nicht zu entnehmen. Die Messvorrichtung beruht auf erfinderi- 
scher Tatigkeit, weil die darin enthaltene erfindungsgemafte Vorrichtung auf erfinde- 
rischer Tatigkeit beruht. Weiterhin gibt es im Stand der Technik keine Hinweise auf 
eine Messvorrichtung, bei welcher die Elektroden elektrisch mit einem Potentiosta- 
ten zur Erzeugung eines vorgegebenen Spannungsverlaufs zwischen den Arbeitse- 
lektroden und der Referenzelektrode verbunden sind und jeder der Arbeitselektro- 
den ein Strom-Spannungskonverter nachgeschaltet ist, um samtliche Arbeitselektro- 
den auf dem selben Potenzial zu halten. Die D3 offenbart lediglich, dass die Arbeit- 
selektrode einen Anschluss zur Verbindung mit einem Potentiostaten aufweist. 

Der neuen Verfahrensanspruch 18 beruht auf erfinderischer Tatigkeit, weil es durch 
den Stand der Technik nicht nahe gelegt ist, dass es auf eine solch einfache Art 
moglich ist, Chips mit einem Elektroden-Array herzustellen. Die ubiiche Art der Chi- 
pherstellung ist aus der D4 bekannt. Dabei wird ein Silizium-Substrat-Wafer mit zur 
Herstellung integrierter Schaltkreise ubiichen, einen hohen apparativen Aufwand 
erfordernden Verfahren, wie Photolithographie, Nassatzen usw., bearbeitet. Die 
Strukturen der Elektrodenanordnung werden dabei durch Auftragen und Abtragen 
von Schichten aufgebaut. 

Der neue Patentanspruch 30 beruht auf erfinderischer Tatigkeit, weil die venA/endete 
Vorrichtung auf erfinderischer Tatigkeit beruht. 

Es wird darum gebeten, die Patentfahigkeit des vorliegenden Anspruchsbegehrens 
anzuerkennen. Hilfsweise wird die Durchfuhrung einer mundlichen Anhorung bean- 
tragt. 




Dr. W. Gassner 
zugelassener Vertreter 
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Neue Patentanspruche 1 und 13 bis 38 

1. Vorrichtung (17) zur Detektion einer Vielzahl verschiede- 
ner Analyte in einer Flussigkeit mit einer Vielzahl von auf 
einer ersten Seite (12) einer elektrisch nicht leitenden und 
fur die Flussigkeit undurchlassigen Platte (10) angeordneten 
voneinander isolierten Elektroden (15), wobei die Platte als 
flacher eine erste und eine zweite Seite aufweisender Grund- 
korper ausgebildet ist, wobei die Elektroden (15) zumindest 
teilweise eine Analyt-spezif ische Beschichtung oder Analyt- 
spezifische Molekule mit zumindest teilweise unterschiedli- 
cher Spezifitat aufweisen und iiber die Platte (10) durchspan- 
nende elektrische Leiter von einer zweiten Seite (14) der 
Platte her elektrisch kontaktierbar und einzeln ableitbar 
sind, wobei die Beschichtung* oder die Molekule Analyt- 
spezifisch ist/sind, indem sie eine spezifische Affinitat fur 
den Analyten oder eine infolge der Anwesenheit des Analyten 
gebildete Substanz auf weist/auf weisen und wobei die Vorrich- 
tung keine Ableitungen aufweist, wobei die Platte (10) ein 
Chip ist, wobei die Elektroden in Form eines Elektrodenf elds 
(Array) angeordnet sind. 

13. Vorrichtung (17) nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, wobei die Platte (10) mehr als 10, vorzugsweise mehr als 
20, 40, 80, 100 Oder 160, besonders bevorzugt mehr als 1000, 
insbesondere mehr als 10000, Elektroden pro cm^ aufweist. 

14. Vorrichtung (17) nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, wobei die Elektroden (15), zumindest teilweise, aus Par- 
tikeln gebildet sind. 

15. Vorrichtung (17) nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, wobei die Elektroden (15), zumindest teilweise, aus ei- 
nem nichtmetallischen Leiter, insbesondere Kohlenstoff, ge- 
bildet sind. 
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16. Vorrichtung (17) nach Anspruch 15, wobei die Elektroden 
(15), zumindest teilweise. Pencil-, Glassy-Carbon-, Kohlen- 
stofffasern enthaltende, Kohlenstoff -Paste- oder Kunststoff- 
Compos it -Elektroden, vor zugsweise element a ren Kohlenstof f , 
insbesondere in Form von Grafit oder RuB, enthaltende Poly- 
carbonat-Elektroden, sind. 

17. MeBvorrichtung, umfassend eine Vorrichtung (17) nach ei- 
nem der vorhergehenden Anspruche, bei der die Elektroden (15) 
mindestens eine Referenz- und mindestens eine Gegenelektrode 
sowie eine Vielzahl an Arbeitselektroden umfassen, wobei die 
MeBvorrichtung Strom-Spannungskonverter , einen Potent lost at en 
und ein Mittel zum Messen der durch die Arbeitselektroden 
flielienden Strome enthalt und wobei die Elektroden (15) elek- 
trisch mit dem Potentiostaten zur Erzeugung eines vorgegebe- 
nen Spannungsverlauf s zwischen den Arbeitselektroden und der 
Ref erenzelektrode verbunden sind, wobei jeder der Arbeitse- 
lektroden einer der Strom-Spannungskonverter nachgeschaltet 
ist, urn samtliche Arbeitselektroden auf demselben Potenzial 
zu halten. 

18. Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung (17) nach 
einem der Anspruche 1 bis 16 mit folgenden Schritten: 

a) Herstellen eines Verbunds von im Wesentlichen parallel 
angeordnetem langlichem Elektrodenmaterial (15) und das Elek- 
trodenmaterial (15) umgebendem Isoliermaterial wobei der Ver- 
bund hergestellt wird mittels 

Umgieiien eines festen Elektrodenmaterials (15) mit einem 
aushartenden Isoliermaterial, 

Einfiihren eines festen Elektrodenmaterials (15) in im 
Wesentlichen parallele Ausnehmungen oder Durchbruche (22) ei- 
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nes festen Isoliermaterials oder in ein plastisch verformba- 
res Isoliermaterial, 

Einfiillen von pastosem oder flussigem aushartendem Elek- 
5 trodenmaterial (15) in im Wesentlichen parallele Ausnehmungen 
Oder Durchbruche (22) eines festen einstuckigen Isoliermate- 
rials Oder eines gestapelten plattenf ormigen Isoliermaterials 
mit sich deckend angeordneten Durchbriichen (22), 

10 - Verbinden von Elektrodenmaterial (15), welches eine aus 
Isoliermaterial bestehende Ummantelung (18) aufweist, durch 
Verschmelzen, VergieBen oder Verkleben der Ummantelung (18) 
oder 

15 - Extrudieren eines Verbunds aus von Isoliermaterial (18) 
umgebenem Elektrodenmaterial (15) 
und 

b) Trennen des Verbunds im Wesentlichen senkrecht zur 

20 Langsrichtung des Elektrodenmaterials (15) durch Schneiden, 

Sagen oder mittels einer Trennscheibe oder durch Auseinander- 
nehmen des gestapelten plattenf ormigen Isoliermaterials. 

19. Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung (17) nach 
25 einem der Anspruche 1 bis 16 mit folgenden Schritten: 

a) Bereitstellen einer elektrisch nicht leitenden Platte 
(10) mit Durchbruchen (22), 

30 b) Aufbringen eines pastosen aushartenden Elektrodenmateri- 
als (15) auf eine erste Seite (12) der Platte (10), 

c) Hineindrucken des Elektrodenmaterials (15) in die Durch- 
bruche (22) und 

35 
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d) Entfernen des zwischen den Durchbruchen (22) vorhandenen 
Elektrodenmaterials (15) so weit dieses Elektrodenmaterial 
(15) das in den Durchbruchen vorhandene Elektrodenmaterial 
(15) elektrisch leitend verbindet. 

20. Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung (17) nach 
einem der Anspruche 1 bis 16 mit folgenden Schritten: 

a) Bereitstellen einer elektrisch nicht leitenden Platte 
(10) mit Durchbruchen (22), 

b) Auflegen einer Lochmaske (24) mit den Durchbruchen (22), 
zumindest teilweise, entsprechenden Lochern (26) oder einer 
Siebdruckmaske mit den Durchbruchen, zumindest teilweise, 
entsprechenden durchlassigen Flachen auf die erste Seite (12) 
der Platte (10) so, dass sich die Locher (26) oder die Fla- 
chen mit den Durchbruchen (22) der Platte (10), zumindest 
teilweise, decken, 

c) Aufbringen eines pastosen aushartenden Elektrodenmateri- 
als (15) auf die Lochmaske (24) oder Siebdruckmaske, 

d) Hineindrucken des Elektrodenmaterials (15) uber die Lo- 
cher Oder durchlassigen Flachen in die Durchbriiche (22) und 

e) Abnehmen der Lochmaske (24) oder Siebdruckmaske von der 
Platte (10) . 

21. Verfahren nach einem der Anspruche 18 bis 20, wobei auf 
das Elektrodenmaterial (15) eine Analyt-spezif ische Beschich- 
tung aufgebracht wird oder Analyt-spezif ische Molekule in das 
Elektrodenmaterial (15) eingebracht werden. 
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22. Verfahren nach Anspruch 21, wobei als Beschichtung oder 
Analyt-spezif ische Molekule, insbesondere elektrochemisch 
inerte, Fanger-Molekule aufgebracht oder eingebracht warden. 

23. Verfahren nach Anspruch 21 oder 22, wobei auf das Elek- 
trodenmaterial (15) jeweils unterschiedliche Beschichtungen 
aufgebracht oder in das Elektrodenmaterial (15) jeweils un- 
terschiedliche Analyt-spezif ische Molekule eingebracht wer- 
den . 

24. Verfahren nach einem der Anspruche 21 bis 23, wobei als 
Fanger-Molekule, insbesondere einzelstrangige, Nukleinsauren, 
Nukleinsaure-Analoga^ Liganden, Haptene, Peptide, Proteine, 
Zucker, Lipide oder lonenaustauscher verwendet werden. 

25. Verfahren nach einem der Anspruche 21 bis 24, wobei die 
Fanger-Molekule kovalent und/oder gerichtet an das Elektro- 
denmaterial (15) gebunden oder auf dem Elektrodenmaterial 
(15) synthetisiert oder elektrochemisch abgeschieden werden. 

26. Verfahren nach einem der Anspruche 21 bis 25, wobei die 
Fanger-Molekule, zumindest teilweise, uber eine, insbesondere 
elektrochemisch weit gehend inerte, Zwischenschicht an das 
Elektrodenmaterial (15) gebunden oder auf der Zwischenschicht 
synthetisiert werden . 

27. Verfahren nach Anspruch 26, wobei die Zwischenschicht 
aus Silan gebildet wird. 

28. Verfahren nach einem der Anspruche 18 bis 27, wobei das 
Elektrodenmaterial (15) mit mindestens einem semipermeablen 
Oberzug beschichtet wird. 
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29. Verfahren nach Anspruch 28, wobei das Elektrodenmater ial 
(15) jeweils mit unterschiedlich durchlassigen semipermeablen 
Oberzugen beschichtet wird. 

30. Verwendung einer Vorrichtung (17) nach einem der Anspru- 
che 1 bis 16 zum Nachweis mindestens eines Analyten in einer 
Flussigkeit, wobei die Flussigkeit mit Elektroden (15) auf 
der ersten Seite (12) der Platte (10) der Vorrichtung (17) in 
Kontakt gebracht wird und die Elektroden (15) von deren zwei- 
ter Seite (14) her elektrisch kontaktiert werden. 

31. Verwendung nach Anspruch 30, wobei die Flussigkeit unter 
Bedingungen mit den Elektroden (15) in Kontakt gebracht wird, 
unter denen der Analyt oder eine infolge der Anwesenheit des 
Analyten gebildete Substanz an an den Elektroden (15) vorhan- 
dene Fanger-Molekule bindet und der an die Fanger-Molekule 
gebundene Analyt oder die daran gebundene Substanz elek- 
trisch, elektrochemisch, optisch, photoelektrisch, enzyma- 
tisch, mittels Elektrolumineszenz oder mittels Chemilumines- 
zenz Oder mittels einer Kombination davon nachgewiesen wird. 

32. Verwendung nach Anspruch 30 oder 31, wobei mindestens 
eine Eiektrode (15) mit einem semipermeablen Oberzug be- 
schichtet ist und selektiv nur solche Analyten, Abbauprodukte 
von Analyten oder Substanzen elektrisch, elektrochemisch, op- 
tisch, photoelektrisch, enzymatisch, mittels Elektrolumines- 
zenz Oder mittels Chemilumineszenz oder mittels einer Kombi- 
nation davon nachgewiesen werden, welche den Uberzug durch- 
dringen . 

33. Verwendung nach einem der Anspruche 30 bis 32, wobei der 
Analyt ein Biomolekul, insbesondere eine Nukleinsaure, ein 
Protein, ein Antigen, ein Zucker, ein Lipid, eine Zelle oder 
ein Virus, ist. 
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34. Verwendung nach einem der Anspruche 30 bis 33, wobei der 
Analyt eine Mar kierungssubstanz aufweist. 

35. Verwendung nach einem der Anspruche 30 bis 34, wobei ei- 
ne Redox-Reaktion oder eine katalytische Wasserstof f entwick- 
lung elektrochemisch detektiert wird. 

36. Verwendung nach einem der Anspruche 30 bis 35, wobei das 
elektrochemische Detektieren mittels Dif f erenzieller Puls- 
Voltammetrie (DPV) , Chronopotentiometrischer Stripping Analy- 
se (CPSA) Oder des Nachweises einer Widerstands- oder Impe- 
danzanderung erfolgt. 

37. Verwendung nach einem der Anspruche 30 bis 36, wobei das 
elektrochemische Detektieren folgende Schritte umfasst: 

a) Bereitstellen einer Vorrichtung (17) nach einem der An- 
spruche 1 bis 16, wobei die Vorrichtung (17) mindestens eine 
Gegen- und eine Ref erenzelektrode sowie eine Vielzahl von Ar- 
beitselektroden aufweist, 

b) Inkontaktbringen der Flussigkeit mit den Arbeits-, Ge- 
gen- und Ref erenzelektroden, 

c) gleichzeitiges Anlegen eines vorgegebenen Spannungsver- 
laufs zwischen den Arbeitselektroden und der Ref erenzelektro- 
de und 

d) Messen der durch die Arbeitselektroden flieUenden Strome, 
wobei wahrend der Messung samtliche Arbeitselektroden auf 
demselben Potenzial gehalten werden. 

38. Verwendung nach einem der Anspruche 30 bis 37, wobei zum 
elektrochemischen Detektieren ein Potenzialintervall zur Mes- 



4 32739-november-neue-Ansprache-3 



; r. t , 



% 



8 



sung gewahlt wird, in welchem im Wesentlichen nur der Analyt 
Oder die Substanz ein Signal verursacht. 
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